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para solicitar
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en
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por VIINTE alios
a nombre de N,V, PHILIPS'GLOSI.APENFALRIEKCN, cons-—
titulde en Eindhoven, y establecida en Eamasingel, 6,
BIWDIOVEN, Ho.anda, por:
"UN BELECTRODO DE IHCANDEﬁCENCIA PARA LAPARAS
"LIECTRICAE DL DISCARGA™.
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Z1 invento se refiere a electrodos de incandec-
cencia parc lémparas eldctricas de descarga, previstos
de sustancias emisoras. Scgbido e= gue el material emi-
sor de estos electrodos se evapora gradualmente durante

el funcionam-iento, lo cual ocurre con rapides tanto mi-
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yor cuanto mé: altu cea la temperatura dg los electro-

v

QS.“??" s muy de deceur hacer los electrodos lo mds resis-

tentes pcsible o las altas temperaturas, para reducir

la cvgporacidn de la cuctanciu emicora. Esto represen—

ta un papel impertante cuando la ldwmpara se emplea para

emitir rayos, como es frecuente en lac lémparas de des-

rga de gas y vapor, porgue el material evaporade de

€

los electrodoscuando se deposita en la parte de la pared
de la léxpars que deja pasar 1los rayos, puede dar orf~'
gen a una absorcibu considerable de los rayos a emitir.
#8t0 ocurre especialmente en .as ifuparas de descarga a
alta presifn, porque en ellas la descarga se estrangula
mucho y sale de una parte relativameﬁte pequeiia de los
electrodos de incandescencia, lo cual puede conduci? a
tempersturas locales muy altas de dichos electrodos,
Bl invento se propone aumentar la resistencia de la sus
tancia emisorea a las temperaturas altas para contener de
este modo .a evaporacidn,

Ya se ha propuesto hacer el material euisor
de un electrodo de incandescencia para l&uparas de des-
sarga llenas de gas, de uno o mfds silicatos de metdes
alcalinotérreos, y hacer esta sustancia emisora oalentan—
do en una atmésfera de hidrdgeno, o en el vacdo, a unos
1400¢ C,, unna mezcla de carbonato b4rico, carbonato cfl-
cico, vidrio soluble y aguas La sustancia emisora asf
obtenida contienelsilicatos béricos de la composicidn
2Ba0. §i0, y 5Ba0a510,, y se compone por tsnto de éxi-
dos, o sea de silicatos formados de un componente £sido
(8102) ¥y un componente bésico (Bao), en los cuales el
componente bésico existe en exceso,

Tsmbifn el electrodo de incsndescencis del ine
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vento estd yrovisto de une suitencia emisors vitres forme-
da de 6xidos, en la cucl existe en excesc un componente
bésico. Segdn el inventc se utilizan ¢xides de puntes de

40 ebullicidn muy £ltos (supericres a 20009 CJ), eligiéndose el

de _DJor 1o menocs uno de los cc.izcnentes bésicos existentes
Qﬁﬁ-Y§§ exceso adn mds elto (syprior s 50GCCH C),
En efecto, no sélo e deseable gue lus dxidos em-
pleedos para former le sustencic vitrea tengar wn eltc pun-
45 to de ebullicién (sugerior = £CO0% C), y por tento peyueia
velocidad de evaporacién, sinc tambidn que el componente bé-
sico existente en excesc tenga un punto de ehullicidnm relc-
tivenente adn nés elto (suyerior a 3000¢ C), porque el ex-
ceso de este componente se eveporarfa mds ffcil.ente que
50 los componentes que reeccidénan entre sf y que & consecuencic
de estea cowbinscidén se evayoran ye mds diffcilmente Lue cuar
do no estin combinados. Emylecndo mds de un componente bé-
sico se obtiene ye une evaporscidn muy pequeis, si yor lo
. menos uné de las sustancias existentes en exceso tiene un
55 punto de ebullicidn supericr & ©C00¢ C.
Como componente #cido se emplea adecuadamnte
deido silfeico, y en este cesc se forme en el electredo
un silicsto vitrec. 81 come coiiponente dcide se emplee
éxido eluminicoc, se obtienen clu:inestos.
€0 Como componente bdsico del amaterisl vitrec pueden
emplearse,sor ejemplo,éxido de circonic,de berf{lio o de larta
no., Para este objeto es muy fevercble el éxido de torio.
Cusndo heblamos aguf d¢ un componente £cido o
bésico, entendemos, por suguestc, que es eidc o bdsico
i 65 con resyecto &l ¢tro componente. Hs tambidn posible que
un éxide determin&do se emplee ern wna composicién cowo

componente bdsice, § en otra com: comycnente £cido.  As{
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puede ocurrir, por ejemplo, 6xido de beriiio.

Se ha comprobado que el electrodo de incandescen=

70 cia del invento es muy resistente a las tempereturas altas,
y sélo se evapora en muy pequefla medide, de manera gue su
duracién es muy larga.

La emisidn de electrones’puede aumentarse en
] nuchos cesos afiadiendo éxido alcalinotérreo, por ejem-

75 plo, de bario o de estroncio, que en su caso puede combi-
narse con el componente 4cido formando, por ejemplo, con
€1 un silicato o aluminato.

Se explicard{ més detalladsmente el invento con
referencia al dibujo adjuntoa

80 #ste representa uns 1émpara de descarga de va-
por de mercurio & alta presién 1, rodeada de una envoltu-
re 2, pars emitir luz o rayos ultrevioletas. La ldmparsa
de descarge estf{ formada de menera que en el funcionamien-
to aparece una presién de vepor de mercurio muy alte, por

. 85 ejemplo, superior & 5 atmfsferas. Los electrodos de in-

candescencia 3 de la lémpara, calentzdos exclusivamente

por la descarga, se componen de un hilo de tungsteno, so-
bre el cual va enrollado en espiral otro hilo de tungste-
no, y sobre el nficleo as{ formado se aplica una capa de

90 sustancia emisora. Para ello se puede proceder como si=-
gue: |

100 g. de éxido de torio, 35 g« de una mezclsa

de carbonato bdrico y carbonato estréncico, 165 cm® ds
una solucién al 3% de celulosa en acetato amflico y 165

95 cms. de acetato amflico se mezclan entre s{ y se muelen
muy f{namente. ILuego se afiaden & la mezcla 22 g. de cuar-
zo finamente molido, y le mezcla se vuelve a moler. De

la pasta &sf obtenida se aplica uns capa delgada y uni-
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forme sobre el nduleo de tungsteno, despuds de lo cusal
100 los electrodos se calientan & temperatura muy alta (& unos
2000¢ C), en una atmésfera reductora, por ejemplo, en una
mezcla de hidrégeno y nitrogeno, hasta que aparece con-
erecidén y se obtiene una masa vitrea fundids sobre el elec-
trodo., Este puede luego introducirse en la 1lémpara de des-
105 carga, despuds de lo cual se sigue preparando la misma.
Con estos electrodos puede lograrse una durscién de varios
miles de hkoras, sin que el material emisor se evapore no-
tablemente.
Esta solicitud, que corresponde & la presenta=
110 da en Alemsnia, el 3 de septiembre de 19%6, bajo el nime-
e T0 39,823 VIII cf2l g., se acoge & los beneficios del ar-
'%fzﬁ’;¥qﬁp¥g;&0 51 del vigente Lstatuto de Propiedad Industrial.

wo=- N ota -o-

. Los puntos de invencidn propia y nuevea que se
115 presentan para que sean owjeto de esta Patente de VEINTE
gétios, son los siguientes:

12, - Un electrodo de incandescencia para 1lda-
paras eléctricas de descarga, especialmente a alta presién,
provisto de una sustancia emisora vitrea formsda de éxidos

120 ¥ en la cual el componente b€sico existe en exceso; carac-
terizado porgque los puntos de ebullicién de estos éxidos
son superiores & 20002 Co y ek de por lo menos uno de los
componentes bgsicos existentes en exceso es superior a

. 30002 C.
. 125 €2, - Un electrodo de incandescencia segin se
relvindica en el punto 12., caracterizado porque el com=-

ponente deico es éxido silfcico.
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reivindice en los puntos 12 § 22,, caracterizado porque

130 el compozente bdsico es 6xido de torio,

42, - Un electrodo de incandescencia segin se
Egggqigidica en lospntos 12,, 28 § 3¢,, caracterizado por-
que la sustancia emisora contiene éxido alecslinotérreo.
52, - Un electrodc de incandescencia para 14m-
135 paras eléctricas de descarga.
el y como se ha descrito en la Memoria gue an-
tecede, representado enm el dibujo que se acompafia y con
los fines que se han especificadoe
Esta Memoria consta de seis hojas escritas por
140 una sola zara.
Madrid, 31 de agosto de 1937.
P, A. |
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